
 

 اقلب الورقة
 

 

 : التالية لتكن التكنولوجيا المستعملة لكشف وعد كؤوس القهوة :التمرين الأول

 دور كل طابق؟ ماهو-1

 JKباستعمال قلابات  F3انجز الطابق -2

 التالي الجدول  كملةوضح تشغيل هذه التكنولوجيا بت-3

:التمرين الثاني

 انجز دارة التحكم في محرك ثلاثي الطور اتجاهين للدوران -
 )O0,0والمخرج    i0,0 (المدخل TSX28انجز برنامج لهذه الدارة بلغة الملامسات للمبرمج الالي -

    ,   ? =v/….v     , 50Hz  S 220   : محول احادي الطور يحمل الخصائص التالية :التمرين الثالث

  A12.5=2ccI  , W23.4=1ccP   , 20V=1ccU قصيرة:اختبار هذا المحول في دارة 

 Rsاحسب المقاومة المرجعة للثانوي -
 الاسمي الثانوي مساوي لتيار القصر في الثانويوالتيار مقاومية، الهبوط في التوتر علما ان الحمولة احسب -

ثم  ، Xs=0.121Ω المرجعة الى الثانوي كانت المعاوقة احسب الممانعة الكلية المرجعة الى الثانوي إذا-
   0m احسب نسبة التحويل

 .2U ثم استنتج التوتر 20U احسب التوتر-

 احسب الاستطاعة الظاهرية للمحول.-

 

2019جانفي   لثانيا ول للثلاثيالفرض الأ 
 في مادة التكنولوجيا

(الهندسة الكهربائية)

 ثانوية العقيد لطفي

دقيقة 20 و ساعة :المدة تقني رياضي لثةقسم سنة الثا  
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واوالمخرواوالمخرج  i0,0,i0,0,0000لمدخل

  ,50Hz50Hz50Hz50Hz= ??  ,   ,  

U

ر في الثانوير في الثانوي
ثم 

co
mF2

eee

sss

3as.ency-education.com



 

ww.electropro.net 

 فتح وغلق الباب الرئيسي لشركة نستعمل هذه التكنولوجيا لتحكم في :مرين الرابعالت

 AVعند الدخول يضغط الشخص على الزر -

 ARعند الخروج يضغط الشخص على الزر -

 
عين المنافذ التي برمجة كمداخل والمنافذ التي برمجة -1

 .كمخارج

 TRISBو  TRISAحدد محتوى السجلين -2

 الميكرومراقب.تهيئة برنامج  أكمل-3

 

 

 والمخارجلتهيئة المداخل  البرنامج

       ORG  0x05   ;……………………………………………………………………… ………………………………………………………..… 

.................................;                          SRAM     من الذاكرة  1اختيار البنك 

      MOVLW    0x1F            ;……………………………………… …………………………………………………………………………………………. 

      .................................  ; A            كمداخل      البيت الثالث و الرابع من المرفأبرمجة  

      MOVLW    B’00100000’ ;         .............................................................................................................................  

    ..................   TRISB    ;                           .................................................................................................................  

     .................................;                         SRAM     من الذاكرة  0اختيار البنك 

.................................;                    PORTA مسح محتوى سجل 

.................................;                    PORTB مسح محتوى سجل   
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ط الشخل يضغطد الدخول يضغط الشخص ل يدخول يض
يضغط الشخضغط الشخخصج يضغط الشخخروج يضغط الشخص ج

خلخل ووالمنافذ اوالمنافذ التخل والمنافذ ا كمداخل والمنافذ التي

TRISBTRTT ISB

………………………………………………………………… …

........................ ....... ;;          

VLW    0x1F   0x1FW    0x1F   0x1F         

.................................................

      MOVLW    MOVLOVLW    VLW B’0

     ..........................
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 بلمادي محمد صحيح الاستاذت

  والتطبيقات تمارين ،الدروسللمزيد من 

www.electropro.net 

صفحتنا على فيسبوك

https://www.facebook.com/handasa.kahraba2ia/ 
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